
공개특허 특2003-0028975

 
(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl. 7

G02F 1/1345
(11) 공개번호
(43) 공개일자

특2003-0028975
2003년04월11일

(21) 출원번호 10-2001-0061432         
(22) 출원일자 2001년10월05일         

(71) 출원인 비오이 하이디스 테크놀로지 주식회사
경기도 이천시 부발읍 아미리 산 136-1

(72) 발명자 김재광
경기도이천시부발읍아미리산148-1현대전자아파트105-408
이원희
전라북도남원시사매면월평리756-1

(74) 대리인 강성배

심사청구 : 없음

(54) 박막트랜지스터 액정표시장치

요약

    
본 발명은 액정표시장치의 박막트랜지스터 제조방법에 관한 것으로, 투명성절연기판상에 형성되고, 상호 수직 교차하면
서 단위화소영역을 한정하는 게이트 신호라인 및 데이타 신호라인과, 상기 게이트 신호라인에서 연장형성된 게이트전극
부과 데이터 신호라인에서 연장형성된 드레인전극부을 포함하여 구성되는 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스터를 포함
하는 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 상기 게이트전극부는 상기 데이타신호라인과 게이트간 쇼트를 리페어하
기 위해 상기 데이터신호라인에서 소정간격만큼 이격되어 있는 것이다.
    

대표도
도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래기술에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치를 설명하기 위한 레이아웃도.

도 2는 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치를 설명하기 위한 레이아웃도.
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[도면부호의설명]

30 : 게이트신호라인 30a : 게이트전극부

40 : 데이타신호라인 43 : 소오스전극부

45 : 드레인전극부 47 : 화소전극

49 : ITO 패턴부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치의 제조방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 데이타라인과 게이트라인간 쇼트를 감소시킬 수 
있는 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로, TFT-LCD (thin film transistor liquid crystal display)를 스위칭하는 박막트랜지스터는 매우 중요한 
소자이지만, 그 구조 자체적으로 갖고 있는 캐패시턴스의 크기에 따라 패널 특성이 크게 좌우된다.

특히, 플리커(flicker)의 원인이 되는 전압강하(voltage drop)에 직접적으로 관련되기 때문에 가능한 동일한 전기적 
특성하에서 캐패시턴스가 작게 형성되는 것이 좋다.

이러한 캐패시턴스가 작게 형성되는 종래기술에 따른 박막트랜지스터의 액정표시장치 제조방법을 도 1를 참조하여 설
명하면 다음과 같다.

도 1은 종래기술에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치를 설명하기 위한 레이아웃도이다.

종래기술에 따른 박막트랜지스터의 액정표시장치는, 도 1에 도시된 바와같이, 수직 교차하는 게이트 신호라인(10)과 
데이타 신호라인(20)이 단위 화소 영역을 한정하고, 상기 게이트 신호라인(10)과 데이터 신호라인(20)이 수직으로 교
차되는 영역상에는 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스터(미도시)가 형성되어 있다.

또한, 단위 화소 공간상에는 ITO로된 화소 전극(27)이 상기 데이터 신호라인 (20)의 소정간격만큼 이격되어 배치되어 
있다.

그리고, 상기 게이트신호라인(10)에는 게이트전극부(10a)가 연장되어 있고, 상기 게이트전극부(10a)아래에는 상기 
데이타라인(20)에서 연장되어진 드레인전극부(25)가 형성되어 있다.

한편, 상기 ITO로된 화소전극(27)아래에는 상기 화소전극(27)과 접촉하면서 상기 드레인전극부(10a)에 오버랩되는 
소오스전극부(29)가 형성되어 있다.

따라서, 상기 게이트전극부(10a)와 소오스전극부(23) 및 드레인전극부(25)는 액정표시장치의 박막트랜지스터를 구성
한다.

그리고, 상기 게이트전극부(10a)의 가장자리부는 상기 데이트라인(20)의 가장자리부와 동일선상에 배열되어 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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그러나, 상기와 같은 종래기술에 있어서는, 박막트랜지스터의 캐패시턴스를 작게 하기 위한 구조를 적용하였으나, 이들 
구조에서는 대부분 공정 진행중에 발생하는 데이타라인과 게이트간 쇼트를 리페어(repair)하지 못하는 구조로 형성되
어 있다.

따라서, 종래기술에 있어서는, 데이타라인과 게이트간 쇼트가 발생하여 화소결함으로 되는 패널은 리페어가 블가능한 
화소구조에서는 불량으로 처리하게 되므로써 생산수율을 떨어 뜨리는 원인이 된다.

이에 본 발명은 상기 종래기술의 제반 문제점을 해결하기 위하여 안출한 것으로서, 데이터신호라인과 게이트간 쇼트를 
줄여 생산수율을 증가시킬 수 있는 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법을 제공함에 그 목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치는, 투명성절연기판상에 형성되고 상호 수직 
교차하면서 단위화소영역을 한정하는 게이트 신호라인 및 데이타 신호라인과, 상기 게이트 신호라인에서 연장형성된 게
이트전극부과 데이터 신호라인에서 연장형성된 드레인전극부을 포함하여 구성되는 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스
터를 포함하는 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 상기 게이트전극부는 상기 데이터신호라인과 게이트간 쇼트를 
리페어하기 위해 상기 데이터신호라인과 소정간격만큼 이격되어 있는 것을 특징으로한다.
    

(실시예)

이하, 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.

도 2는 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치를 설명하기위한 레이아웃도이다.

본 발명에 따른박막트랜지스터 액정표시장치는, 도 2에 도시된 바와같이, 수직 교차하는 게이트 신호라인(30)과 데이
타 신호라인(40)이 단위 화소영역을 한정하고, 상기 게이트 신호라인(30)과 데이터 신호라인(40)이 수직으로 교차되
는 영역상에는 스위칭 역할을 하는 박막 트랜지스터(미도시)가 형성되어 있다.

또한, 단위 화소공간상에는 ITO로된 화소전극(47)이 상기 데이터 신호라인 (40)의 소정간격만큼 이격되어 배치되어 
있다.

그리고, 상기 게이트신호라인(30)에는 게이트전극부(30a)가 연장되어 있고, 상기 게이트전극부(30a)아래에는 상기 
데이터신호라인(40)에서 연장되어진 드레인전극부(45)가 형성되어 있다.

한편, 상기 ITO로된 화소전극(47)아래에는 상기 화소전극(47)과 접촉하면서 상기 드레인전극부(30a)에 오버랩되는 
소오스전극부(43)가 형성되어 있다.

따라서, 상기 게이트전극부(30a)와 소오스전극부(43) 및 드레인전극부(45)는 액정표시장치의 박막트랜지스터를 구성
한다.

그리고, 상기 게이트전극부(10a)의 가장자리부는, 상기 데이터신호라인(40)의 가장자리부와의 사이에, 데이타라인과 
게이트간 쇼트를 방지하기 위한 절단영역 (A)의 거리만큼 이격되어 배열되어 있다.

한편, 도면에는 도시하지 않았지만, 전체 구조의 상면에 보호막(미도시)이 형성되고, ITO로 된 화소전극(미도시)이 형
성되므로써 어레이가 완성된다.

이러한 구성을 통해 데이트라인과 게이트라인간 발생하는 쇼트에 대해서는 데이터신호라인(40)과 게이트전극(30a)간
의 스페이스를 절단하여 화소결함으로 전환하게 된다.
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따라서, 상기 드레인전극을 절단만 하거나 절단후 소스전극과 게이트전극을 웰딩(welding)함에 따라 다크(dark) 또는 
밝은 화소결함(bright pixel defect)이 결정되게 된다.

    발명의 효과

상기에서 설명한 바와같이, 본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서는 다음과 같은 효과가 있다.

본 발명에 따른 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서는, 작은 캐패시턴스를 갖는 박막트랜지스터 구조를 개선하므로
써 플리커(flicker) 패널 특성을 향상시킬 수 있고, 공정진행중에 발생하는 결함의 주된 원인인 데이타라인과 게이트전
극부간 쇼트를 줄이므로써 생산수율을 크게 향상시킬 수가 있다.

한편, 본 발명은 상술한 특정의 바람직한 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어
남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능할 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

투명성절연기판상에 형성되고, 상호 수직 교차하면서 단위화소영역을 한정하는 게이트 신호라인 및 데이타 신호라인과, 
상기 게이트 신호라인에서 연장형성된 게이트전극부과 데이터 신호라인에서 연장형성된 드레인전극부을 포함하여 구성
되는 박막 트랜지스터를 포함하는 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서,

상기 게이트전극부는 상기 데이타신호라인과 소정간격 이격되어 있는 것을 특징으로하는 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 박막트랜지스터를 구성하는 드레인전극부는 요철구조로 형성되어 있는 것을 특징으로하는 박막
트랜지스터 액정표시장치.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 게이트전극부와 데이타신호라인의 이격된 소정간격은 상기 데이타신호라인과 게이트전극부간 쇼
트를 리페어하기 위한 영역인 것을 특징으로하는 박막트랜지스터 액정표시장치.
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도면

도면 1

도면 2
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专利名称(译) 薄膜晶体管液晶显示器
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[标]发明人 KIM JAIKWANG
김재광
LEE WONHEE
이원희

发明人 김재광
이원희

IPC分类号 G02F1/1345

外部链接 Espacenet

摘要(译)

目的：提供一种薄膜晶体管液晶显示器件，通过减少数据线和栅极部分
之间的短路来减少闪烁，提高产量。组成：多条栅极线（30）和数据线
（40）在透明绝缘基板上垂直相互交叉，以定义单位像素区域。薄膜晶
体管布置在栅极线和数据线垂直交叉的区域上。由ITO形成的像素电极
（47）布置在单位像素区域上。栅电极部分（30a）从栅极线延伸。漏电
极部分（45）从栅电极部分下方的数据线延伸。源电极部分（43）形成
在像素电极下方，以与漏电极部分重叠，与像素电极接触。栅电极部分
以预定间隙与数据线分离，以修复栅电极部分和数据线之间的短路。
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